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електропровідності та рухливості полімерах. Буде розвинута теорія подвійної дифракції ?-фотонів як на
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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Просторовий розподіл та динамка дефектів, домішок і електронних збуджень в кристалах при
електромагнітному та ядерному опроміненнях

Назва роботи англійською:
The spatial distribution and dynamics of defects, impurities and electron excitations in crystals under
electromagnetic and nuclear irradiation

Реферат українською:
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електронних збуджень в кристалах при електромагнітному та ядерному опроміненнях. Мета роботи -
побудова теорії рухливості носіїв заряду в невпорядкованих полімерах. Встановлення закономірностей
подвійної дифракції γ-фотонів як на колімаційній щілині, так і в кристалі в геометрії Лауе. Отримання
кількісних оцінок параметрів двовимірної дифузії частинок зі скінченним часом життя. Результати можуть
бути використані в подальших фундаментальних дослідженнях, зокрема для тестування існуючих та
розробки нових теоретичних підходів.
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impurities and electronic excitations in crystals under electromagnetic and nuclear irradiation. The aim of the
work is to build a theory of charge carrier mobility in disordered polymers. Establishment of regularities of double
diffraction of γ-photons both on the collimation gap and in the crystal in Laue geometry. Obtaining quantitative
estimates of the parameters of two-dimensional diffusion of particles with finite lifetime. The results can be used
in further basic research, in particular to test existing and develop new theoretical approaches.
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оптичних коливань в невпорядкованих конденсованих системах

Назва НТП англійською: A new theory of the release of charge carriers from traps during the absorption of
optical vibration quanta in disordered condensed systems
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Отримані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: Дослідження у сфері природничих і технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Теорія застосована при поясненні та використанні оптичних властивостей невпорядкованих
середовищ

Соціально-економічна спрямованість НТП: Виконані роботи відносяться до фундаментальної
фізики

Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Впроваджено
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Характер співробітництва з інвестором
Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
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Очікуваний термін окупності (років):
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Назва НТП українською: Теорія формування імпульсів конденсованої фази екситонів в взаємодіючих
квантових ямах в напівпровідниках під дією стаціонарного опромінення

Назва НТП англійською: Theory of formation of pulses of the condensed phase of excitons in interacting
quantum wells in semiconductors under the action of stationary irradiation
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Галузь застосування:Дослідження у сфері природничих і технічних наук

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Застосування теорії дає можливість для передачі інформації в оптоелектронних приладах та
для розрахунку параметрів таких пристроїв

Соціально-економічна спрямованість НТП: Виконані роботи відносяться до фундаментальної
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